
Sockets for TO 5Fassungen für TO 5 Supports pour TO 5
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Fassungen für
Leistungstransistoren

Sockets for
Power Transistors

Supports pour
transistors de puissance

TF 3/2
(TO 3)

Material/Technische Daten
Isolierkörper: glasfaserverstärktes Polyamid
Kontakt: Federbronze 2 µm Ni,
0,5 µm Au

Kontaktbelastbarkeit: 5 A max.
Kapazität: 1 pF
Kontaktwiderstand: 10 m Ω
Isolationswiderstand: 1014 Ω
Temperaturbereich: -55˚C…+160˚C

Material/Technical Data:
Insulator: Polyamide glassfibre filled
Contact: Special bronze 2 µm Ni,
0,5 µm Au

Current rating: 5 A max.
Capacitance: 1 pF
Contact resestance: 10 m Ω
Insulation resistance: 1014 Ω
Temperature range: -55˚C…+160˚

Matière/Caractéristiques techniques:
Isolant: Polyamide renforcé de fibre de verre
Contact: Bronze spécial 2 mm Ni,
0,5 mm Au

Charge par contact: 5 A max.
Capacité: 1 pF
Résistance de contact: 10 m Ω
Résistance d'isolation: 1014 Ω
Gamme de températures: -55˚C…+160˚C

...please indicate contact shell surface:

G = gold
Z = tinned

...veuillez indiquer revêtement du corps
du contact:
G = doré
Z = étamé

...bitte Oberfläche der Kontakthülse
angeben:
G = vergoldet
Z = verzinnt
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Teflonfassungen Teflon Sockets Supports en téflon ➜  E 26
Fassungen mit gestanzter Kontaktfeder Sockets with Stamped Contact Spring Supports avec ressort de contact estampé ➜  E 26
Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques ➜  E 32 – 34
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